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(54) SPOSOB RIADENEJ KRY3TALIZACIE SKIEL

Vyndlez sa tyka spdsobu riadene] kr&ﬁtalizécie skiel.

Sklokeramika sa v silasposti vyrdbe riadenou krydtelizéciou, to znal{, Ze materidl se
najprv ohrieva za ulelom vytvorenia nuklef (krystalizednjch zdrodkov - jadier) e poiom se
ohrieva druhy rez pri vy3%ej teplote, aby nukled mohli nardst na kryitély. Pofet vzniklyeh
nuklef zévis{ od %asu a teploty nukledcie - temperovanias. Teplotnd sévislost rychlosti nukle-
dcie prebieha cez msximum. Materidl sa nukleujs v maxime rychlosti nukledcie, aby obsahoval |
najvadsl polet krystdlov.

Podstete spOsobu riadenej kradtalizécie podia vyndlezu spo¥iva v tom, ¥e zshrisvanim
v oblasti transformatnfch teplot skiel podes 0,5 a% 2 h sa vytvéraji potenciélne mieste nuk-
ledcie, dal3fm zahrievanim pri teplote 30 aZ 100 9¢ nad transformafnou teplotou prisiudiného
skla po¥as 0,4 a2 1 h sa vytvdraji nukles a Jeléim zabrievanim pri teplote 50 a¥ 150 °C nad
transformainou teplotou prisludného skla po dobu 10 aZ 30 min prebisha intenzivny rast
nuklei.

Riadend krystalizacia podla vyndlezu pozostéva v podstate z troch dejov - ide o tworbu
potencidlnych miest nukledclie, samotnd nukledciu & rast kryStdlov.

Vyhody spdsobu riadenej kry3talizdcie podla vynélesu spofivajs v tom, Ze polet krystdlov

v porovanan{ s doterajiim apdsobom nukledcie za rovneky &as je 5 a% 20 krat vatsl, Silesns
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zvySovanim podtu krydtdlov zlep3uji sa aj vlastnosti materidlu.

Priklad

Kremi¢ito-litne sklo (Ldao . 25102) sa podrobi teplotnému spracovaniu ga d¥elom tvorby
potencidlnych miest nukledcie pri teplote 460 °C'po dobu jednsJ hodiny a tvorbe nuklef pri
teplote 560 °C v trvent JedneJ hodiny. Dal¥im zahrievanim skla pri teplote 600 %C dochddze
k intenzivnému rastu nuklef (kry3tdlov). Rychlost nuklescie dvojkremiditanu litneho za tych-
to podmienck bolo 2,4 . 10hw~1 . m~%x. ’

Rychlost nukledcie dvojkremiZitanu litneho uvedenym spdsobom Je 13-krét va¥sia eko pri
klasickom dvojetupiiovom spdsobe riadenej krystalizdcie.

PEEDMET VYNALEZU

Sposob riadenej krystalizdcie skiel vyznatujici sa tym, %e zahrievenim v oblasti trans-
forma¥nych teplot skiel polas 0,5 a¥ 2 h sa vytvdraji potencidlne miesta nuklescie, Jalsim
zahrievanim pri teplote 3V a%f 100 °C nad transforma&nou teplotou prisludného skla polas
0,4 a3 1 h sa vytvéraji nukled a dalsim zehrievanim pri teplote 50 aZ 150 °C nad transforma&-
nou teplotou prisludného skla po dobu 10 a% 3V min prebiehs intenzivny rast nuklef.
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